


































































专利名称(译) 具有覆盖栅极线和公共线的存储电容器的水平电场施加型液晶显示器及其制造方法
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其他公开文献 US20050046776A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种水平电场型液晶显示（LCD）装置。LCD器件通过三掩模工
艺制造，并具有栅极焊盘，公共焊盘和数据焊盘电极，每个都包括由透
明导电材料形成的上电极。通过剥离工艺，这些上电极形成在接触孔
内。
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